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1. Principales caractéristiques

Technologie Bipolaire CMOS
Famille TTL - LS HCT (compatible TTL-LS) Standard HC (Rapide )
Tension d’alimentation S5V £ 59 5V £ 10%
sur toute la plage de température \ A
2 plage de f (4,754525V) (4,545,5V)
VIHmin 2,0 \Y
VILmax 098 \%
VOHmin 2,7 \Y
VOLmax 0,4 \Y
ItHmax 20HA =1 HA
IILmax '094 mA =1 HA
Totmax -400pA 4 mA Sous Vpp =5V mA
Sous Vpp = 15V: mA
ToLmax 8 mA 4 mA Sous Vpp =5V : mA
Sous Vpp = 15V: mA

2. Notes:
» Par convention, les courants entrants sont notés positifs, les courants sortants négatifs.

2.1. Technologie CMOS:

» Les caractéristiques spécifiées par le constructeur sont annoncées pour 5, 10 et 15V et peuvent étre interpolées pour une tension
d'alimentation quelconque entre ces limites.

» La sortance de ces circuits est pratiguement illimitée du point de vue courant et n'est limitée que par des considérations de temps de
propagation et temps d'établissement.
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